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T1.-

T2.-

T3.

T4.

P1.-

P2.

P3.-

Dibuje y calcule un filtro pasivo paso-bajo para que a una frecuencia de 100KHz esté atenuada la sefial 70dB.
Calcular el valor de la resistencia si el condensador es de 10nF. Indicar los valores y forma, aproximadamente, del
diagrama de Bode en amplitud y fase del circuito. (0.75p)

Calcule la tension a la salida del circuito para RLim
una variacion de la carga de 470Q2 a 1000Q. M
Asi mismo, obtenga el factor de regulacion =

del zener. (0.75p) Al

L Yoo Dz RLosd
i|' av 1M4T33 470-1000
B 1] 0

Modulacion del ancho de la base, efecto Early. Ecuaciones, funcionamiento, modificacion del modelo de emisor
comun. (0.5p)

Transistores JFET. Caracteristicas principales, funcionamiento, curvas, zonas de trabajo, ecuaciones y polarizaciones
mas usadas. (1p)

1 1 L1_waALUE = 3360.1uH
En el circuito de la figura. LI VALUE = TouH
Calcular la resistencia -
limitadora del zener, R2, el b o1 =
0.000001 t

valor del condensador CI {vow:nv DINADD7  D1NATO7

i WAMPL = 31112 03 04
necesario  para obtener un 1 vavpL =3 : I zr
rizado, en el condensador, de a0
520mV vy la tension a la salida i 220Veft1 2vef 4‘: Q.
del circuito. Utilice los valores = = =
tipicos de las tablas adjuntas. o Salida
(1.5p) 75 DiTar jRLuad
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= 0
Para el circuito de la figura. Obtener
todos los valores de tensiones y
. 31 Ro

corrientes en c.c., la recta de carga 6.5k ook
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Para el circuito de la figura. | ‘
Obtener el valor de la ganancia de RI Ret T o4 Ra Lo
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Electrical Characteristics

TA =25°C unless otherwise noted

Device Vz Z; @ Izr Zx @ Izk Vg @ Ir IsurcE Iz
) Q) (mA) Q) (mA} W) (nA) {mA) (mA)
1N4728A 33 10 76 400 1.0 1.0 100 1,380 276
1N4T728A 36 10 69 400 1.0 1.0 100 1,260 262
1N4730A 39 9.0 64 400 1.0 1.0 50 1,190 234
1N4731A 4.3 9.0 58 400 1.0 1.0 10 1,070 217
1N4732A 47 8.0 53 500 1.0 1.0 10 070 193
1N4733A 5.1 7.0 49 550 1.0 1.0 10 800 178
1N4T34A 56 5.0 45 600 1.0 20 10 810 162
1N4735A 6.2 2.0 41 700 1.0 3.0 10 730 146
1N4736A 68 3.5 37 700 1.0 40 10 660 133
1N4T37A 75 4.0 34 700 0.5 5.0 10 605 121
1N4738A 8.2 4.5 31 700 0.5 6.0 10 550 110
1N4739A 9.1 5.0 28 700 0.5 7.0 10 500 100
1N4740A 10 7.0 25 700 025 76 10 454 a1
1N4741A 11 8.0 23 700 0.25 8.4 5.0 414 83
1N4742A 12 9.0 21 700 0.25 91 5.0 380 76
1N4743A 13 10 19 700 0.25 9.9 5.0 344 69
1N4744A 15 14 17 700 0.25 11.4 5.0 304 61
1N4745A 16 16 15.5 700 025 12.2 5.0 285 57
1N4746A 18 20 14 750 0.25 137 5.0 250 50
1N4747A 20 22 12.5 750 0.25 15.2 5.0 225 45
1N4748A 22 23 11.5 750 0.25 18.7 5.0 205 41
1N4740A 24 25 10.5 750 025 18.2 5.0 180 38
1N4750A 27 35 9.5 750 0.25 208 5.0 170 34
IN4TS1A 30 40 8.5 1,000 0.25 228 5.0 150 30
1N4TS2A 33 45 7.5 1,000 0.25 25.1 5.0 135 27
VF Foward Voltage = 1.2 V Maximum @ | = 200 mA for all 1N4700 series
CHARACTERISTICS
Tj= 25 "C unless otherwise specified
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. | TYP. | MAX. | UNIT
lero collector cut-off current g=0; V=30V - - 15 na
E=0;Vep=30V; Tj=150°C — — 5 uA
lego emitter cut-off current lc=0;Vgg =58V - - 100 na
hre DC current gain le=10pl Vee=5Y,
BC546A see Figs 2, 3 and 4 _ a0 -
BC546B; BC547B - 150 -
BC547C - 270 -
DC current gain le=2mhA; Vgg=5V;
BC546A see Figs 2, 3 and 4 10 [180 ]ez0
BC546B; BC547B 200 290 450
BC547C 420 520 8OO
BC547 110 - 8O0
BC546 110 - 450
WeEsat collector-emitter saturation lc=10mA; Ig = 0.5 mA - 90 250 my
voltage lc =100 mA: Ig =5 mA - 200 600 my
VEEsat base-emitter saturation voltage | lc =10 mA; Ig = 0.5 mA; note 1 — 700 - my
le =100 m&; Ig = 5 mA; note 1 - 900 - my
\gE base-emitter voltage le =2 mA; Ve =5V, note 2 580 660 700 my
le=10mA; Vee=5Y - - 770 my
Ce collector capacitance E=ig=0;Veg=10Vf=1MHz |- 15 - pF
Cq emitter capacitance lc=ik=0;VEg=05V:f=1MHz |- " - pF
fr transition frequency lc=10mA; Veg =5V, f =100 MHz | 100 - - MHz
F noise figure Il =200 pA Vg =5V, - 2 10 dB
Rg =2k f=1kHz; B =200Hz
CHARACTERISTICS
Tj= 25 °C unless otherwise specified.
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. | TYP. | MAX. | UNIT
lceo collactor cut-off current lg=0;Vgg=-30V - -1 -15 | nA
lg=0;Veg=-30V, Tj=150°C - - -4 uA
lero emitter cut-off current le=0;Vgg=-5V - - -100 | nA
hre DC current gain lc=-2mA; Veg=-5V,
BC556 see Figs 2, 3 and 4 125 |- 475
BC557 125 |- 800
BC556A 125 |- 250
BC556B; BCS5TEB 220 |- 475
BC557C 420 |- 800
VeEsat collector-emitter saturation lg=-10mA; lg=-0.5mA - -60  |-300 |mVY
voltage lc=-100 mA; lg = -5 mA - -180 |-650 |mV
VEEsat base-emitter saturation voltage [ lz = -10 mA; Iz = 0.5 mA; note 1 - 750 |- my
lg =100 mA; I3 = -5 mA; note 1 - 930 |- my
VEBE base-emitter voltage le = -2 mA; Ve = -5V note 2 —600 | -650 |-750 |mV
le =10 mA; Vge = -5 V: note 2 - -820 I mV
Ce collector capacitance lE=ig=0;Veg=-10V,f=1NMHz - 3 — pF
Cq emitter capacitance lg=i.=0;Vgg=-05V,f=1MHz - 10 - pF
fr transition frequency le =10 mA; Vep = -5V, f =100 MHz | 100 - - MHz
F noise figure lg =-200 pA; Vg =5V, Rg =2k, |- 2 10 dB
f=1kHz; B =200 Hz
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El circuito de la figura es: (0.15p) A

a) Un integrador si la frecuencia aplicada es baja.

b) Un diferenciador si la frecuencia aplicada es alta. l
¢) Un integrador si la frecuencia aplicada es alta. l “

d) Un diferenciador si la frecuencia aplicada es baja.

Se dispone de un circuito con tres resistencias en paralelo. Necesitamos indicarle al técnico de mantenimiento el valor
de las mismas, pero el circuito estd trabajando y no puede desconectarse. En la Universidad nos ensefiaron la
codificacion de valores de las resistencias mediante sus colores. Si disponemos de: (0.15p)

a) Azul, gris, naranja, or0 — Valor .........cccocvvevvieieevennnennen.

b) Marrén, verde, rojo, plata — Valor.......ccccccevvevieieennnnne.

¢) Violeta, gris, amarillo, oro — Valor.........ccccceeevvevernnennen.

d) Valor de la resistencia equivalente: .........cc.ccceeeeeveueneennn

La caida de tensidn en una resistencia depende:  (0.15p)
a) De la tension aplicada.

b) Es inversamente proporcional al valor 6hmico.

¢) Del valor de la corriente.

d) De la frecuencia aplicada.

Si el voltaje existente en bornes del diodo D1 es 5V, el diodo esta:  (0.15p) D1

R
a) Cortocircuitado. i M
5V

¥

b) Abierto.
¢) Saturado. a8
d) Esta funcionando correctamente. I D2

correctamente y por qué?.

b) Indicar que valor marcarian las
pantallas de visualizacion de los
mismos. a2

En el circuito de la figura indicar: o
(0.15p) . 230Vef - 23Vef @ 'H

a) ;Qué aparatos estarian colocados —i Al ; g

=)

Considerar D1 como ideal. El valor de la resistencia R, es de 22Q.

En el circuito de la figura, indicar
y definir los errores que, a su
juicio, existen:  (0.15p)

Dz

ok RLoad
F}r mDUuFrzsv

220%ef - 22vef

Q) UNO (evveereeieeie e ).

D) DOS (eveeeiieiiieeiie et ).

C) TTES (veeeereeiiieeiee ettt ettt te et e e e e be e ta e e taeeabeesnaeenne s ).

) CUALIO (vreuvienrieiieiieetee sttt ettt ettt e bt e st e et e et e e saessaesteesseesseenseesseessaessessaesseesseessesssasseesseensenseas ).



7.- Indicar la forma de onda en la carga que se visualizaria en un Np/Ns=4 o1

osciloscopio, con la entrada colocada en DC. ;Cual seria el [
maximo valor de la tensién mostrada?. (0.15p)
= RLoad
— 10K
100Vef - 50Hz
8.- Indicar la forma de onda en la carga que se 57 D2
visualizaria en un osciloscopio, con la entrada
colocada en DC. ;Cual seria el maximo valor de la K K
o 5
tension mostrada?. (0.15p) D3 D4
= K RLoad
220Vef - 24Vef
9.- Con el osciloscopio ] D2
conmutado a GND se Ry
ajusta la pantalla para que X
. . . 03 D4 Wy
la linea horizontal esté en "
el centro de la misma. ) .
: C C Dz RLoad
Indlf::ar el valor’ de la  pner- 12ver A700F S70UF Y i
tension que se leeria en un

osciloscopio conmutado a =
AC. Indicar el valor de la
tension que se leeria en un osciloscopio conmutado a DC. (0.15p)

R1
10.- Indicar la forma de onda que se visualizaria en un AN -
osciloscopio conmutado a DC en los bornes de salida del
circuito. (0.15p) Sefial 57 D1 D2
triangular
= Dz
10Vpp T 3y




